{ij UNTTRS . : “UL 1980N

Uktad UL 1980N sluzy do sterowanig wskaZnikiem zZozo-

m z 12 diod Swiecacych. W zaleznosci od wejsdciowego Uklad sterujacy ,
w 2 : wskaznikiem ziozonym
- , .. . ‘ z diod swiecgcych —
niej liczby diocd Swiecgcych. Jasnosé Swiecenia zalesy (linijka $wietina)

¢d elementdéw zewngtrznych, Stosujgc dwa uklady mozna
zbudowad wskaznik zlozony z 24 diod.

Uktgd przeznaczony jest do zastosowan w elektronicz-.
nym sprzgcie powszecknego uzytku, w urzgdzeniach po-

napigcia sterujgcego nastepuje zaswiecenie odpowled-
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miaruvwych oraz wskaZnikach wysterowania.

Parametry dopuszczalne

o .
/tamb = +25°C/ : . N
Wartosé
Uzuaczeale + Nazwa | Jedn,. min max
Uye , Napiecie zasilania v 10 18
UI , WejsSciowe napiecia sterujgce . v 6
i odniesienia .
t Temperatura otoczenia w czasie o
amb pracy - C =25 +70
tstg Temperatura przechowywania °¢ ~-40 +125
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Opis wyprowadzed

. Masa ukdadu
. Regulacja jasnoéci swiecenia diod
. Napigcie odniesienia = max

. Wyjscie — sterowanie 12 diody

Blok regufacji prgdu

. Wyjécie — sterowante || diody

. Wyjscie — sterowanie 10 diody

} 1
. Wyjécie — sterowanie 9 diody
. Wyjécie - sterowanie 8 diody o
. Wyjscie — sterowanie 7_diody : :
Rh ln ll inl ’

. Wyjscie - sterowanie 6 diody
.1 sekeja I sekeja - T11 sekcja
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. Wyjdcie ~ sterowani. 5 diady
. Wyjscie — sterowanie 4 diody
. Wyjscie — sterowanie 3 diody
. Wyjscie — sterowanie 2 diody L
. Wyjscie ~ sterowanie ! diody
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. N_apiecie odniesienia - min

S

. Wejscie napiecia sterujgcego . ' .
. Napiecie zasilania . .Schemat blokowy
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Parametry charakt_erystyczne

Jtpp = +25°C; Ugy = 12 v/

Ozna- Wartosé w ki i
Nazwa Jedn, a ' arunti pomlaru
czenie @in | typ Uwagi
Iog Prad zasilania - mA 545 | 842 I,=0 A
1 Prgd wejsciowy sterujacy .
I i1 odnieasienia pA 0,3 1 AUref<2 v

Zakres zmian napiecia odnie~ -

sienia dla plynnego zapala- 1

nia diod
AUref V'

Zakres zmian napi¢cia oinie- )

sienia dla skokowego zapala- 4

~nia died
Z&UF Tolerancja napiecia przewo-- v 1
: dzenia diod Swiecgcych
1 Wyjsciowy prad stérujacy
o diuvdg sSwiecgcg mA 10
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89




